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Courant 
collecteur 
I, ; mA/A 

300 
200 
500 
2A 
200 
500 
2A 
2A 
2A 
2A 
3A 
15A 
3,5A 
3A 
3A 
1 O 
1 O 
10 
10 
10 
10 
10 
1 O 
10 
1 O 
20 
1 O 
200 
200 

Type 

AC 121 
AC 125 
AC 127 
AC 128 
AC 151 
AC 152 
AC 153 
AC 176 
AC 187 
AC 188 
AD 130 
AD 133 
AD 149 
AD 161 
AD 162 
AF 106 
AF 124 
AF 125 
AF 126 
AF 127 
AF 139 
AF 239 
AF 240 
AF 279 
AF 289 
AF 379 
AL 'i 03 
BC 107 
BC 108 

Fréquence 
de coupure 
f ; MHz 

1,5 
>1,3 
>1,5 
>1 ,O 
1,5 
1,5 
>1 
>1 
>1 
>1 
0,35 
0,3 
>0,3 
>1 
>1 
220 
75 
75 
75 
75 
550 
700 
500 
780 
750 
>950 
3 
>150 
>150 

Gain de 
courant 
B 

30 ... 250 
>50 
105 
50 ... 250 
30 ... 250 
30 ... 150 
50 ... 250 
50 ... 250 
100 ... 500 
100 ... 500 
20 ... 100 
20 ... 100 
30 ... 180 
50 ... 350 
50 ... 350 
>25 
1 50 
150 
150 
1 50 
>10 
>10 
- 
>1 O 
- 
>25 
40 ... 250 
125 ... 500 
125 ... 900 

Tension 
inverse de 
collecteur 
UCBO ; 

20 
31 
12 
16 
24 
24 
18 
18 
15 
15 
30 
20 
30 
20 
20 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
13 
40 
45 
20 

Polarité 

PN P 
PN P 
N PN 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
N PN 
N PN 
PN P 
PN P 
PN P 
PNP 
N PN 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
N PN 
NPN 

Boitier 

TO-1 
TO-1 
TO-1 
TO-1 
TO-1 
TO-1 
TO-1 
TO-1 
TO-1 
TO-1 
TO-3 
- 
TO-3 
- 
- 
TO-72 
TO-72 
TO-72 
TO-72 
TO-72 
TO-72 
TO-72 
TO-72 
- 

TO-119 
TO-119 
TO-3 
TO-18 
TO-18 

Pt,, 
mV 

220 
220 
175 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
30W+ 
36W+ 
27,5W+ 
3,5W- 
3,5W- 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
100 
30W+ 
300 
300 
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3.1 Gsracté?ristiques des principaux transistors 

Type 

BC 258 
BC 259 
BC 307 
BC 308 
BC 309 
BC 327 
BC 328 
BC 337 
BC 338 
BC 368 
BC 369 
BC 413 
BC 414 
BC 41 5 
BC416 
BC516 
BC 51 7 
BC 546 
BC 547 
BC 548 
BC 549 
BC 550 
BC 556 
BC 557 
BC 558 
BC 559 
BC 560 
BC 61 7 
BC 61 8 
BC 635 
BC 636 
BC 637 
BC 638 
BC 639 
BC 640 
BC 875 
BC 876 
BC 877 
BC 878 
BC 879 
BC 880 
BD 135 
BD 136 

Ptot 
mV 

300 
300 
300 
300 
300 
625 
625 
625 
625 
800 
300 
300 
300 
300 
300 
625 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
625 
625 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
7,5W- 
7,5W- 

Polarité 

PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
N PN 
N PN 
NPN 
PN P 
N PN 
NPN 
PN P 
PN P 
PN P 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
PNP 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
N PN 
NPN 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PNP 
NPN 
PNP 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
NPN 
PN P 

Gain de 
courant 
B 

50 ... 900 
125 ... 900 
75 ... 900 
75 ... 900 
125 ... 900 
- 
- 
>1 O0 
100 ... 630 
85 ... 375 
240 ... 900 
240 ... 900 
240 ... 900 
125 ... 900 
125 ... 900 
30000 
>30000 
>500 
>900 
>900 
>900 
>900 
>500 
>500 
>900 
>900 
>900 
- 
- 
40 ... 250 
40..:250 
40 ... 160 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
40 ... 250 
40 ... 250 

Boitler 

TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-126 
TO-126 

Tension 
inverse de 
collecteur 
U,,, ; V 

25 
20 
45 
25 
20 
50 
30 
45 
25 
20 
30 
30 
45 
30 
45 
30 
30 
65 
45 
30 
30 
45 
65 
45 
30 
30 
45 
50 
80 
45 
45 
60 
60 
1 O0 
1 O0 
60 
60 
80 
80 
1 O0 
1 O0 
45 
45 

Gourant 
collecteur 
I, ; mA/A 

200 
50 
200 
200 
200 
800 
800 
1A 
1A 
2A 
2A 
100 
1 00 
1 O0 
100 
400 
400 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
1A 
1A 
1,5A 
1,5A 
1,5A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
2A 
2A 

Fréquence 
de coupure 
P ; MHz 

130 
1 30 
130 
130 
1 30 
1 O0 
1 O0 
200 
200 
60 
60 
250 
250 
200 
200 
250 
220 
300 
300 
300 
300 
300 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
130 
50 
1 30 
1 30 
130 
130 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
>50 
>75 
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Partie 7 : Tableaux de caractéristiques 

3.1 Caractéristiques des principaux transistors 

Type 

BD 137 
BD 138 
BD 139 
BD 140 
BD 163 
BD 165 
BD 169 
BD 175 
BD 176 
BD 177 
BD 178 
BD 179 
BD 233 
BD 234 
BD 235 
BD 236 
BD 237 
BD 238 
BD 239 
BD 240 
BD 241 
BD 242 
BD 243 
BD 244 
BD 245 
BD 246 
BD 250 
BD 287 
BD 288 
BD 329 
BD 330 
BD 410 
BD 424 
BD 429 
BD 430 
BD 433 
BD 434 
BD 435 
BD 436 
BD 437 
BD 438 
BD 439 

Tension 
inverse de 
collecteur 
U,,, ; V 

60 
60 
80 
80 
40 
45 
80 
45 
45 
60 
60 
80 
45 
45 
60 
60 
80 
80 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
30 
45 
20 
20 
325 
1 O0 
20 
20 
22 
22 
32 
32 
45 
45 
60 

Polarité 

N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
NPN 
PNP 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PNP 
NPN 
PN P 
NPN 
PN P 
PN P 
PN P 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
N PN 
NPN 
PN P 
NPN 
PN P 
NPN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 

Gourant 
collecteur 
Ic ; mA/A 

2A 
2A 
2A 
2A 
4A 
3A 
3A 
6A 
6A 
6A 
6A 
6A 
6A 
6A 
6A 
6A 
6A 
6A 
4A 
4A 
5A 
5A 
10A 
10A 
15A 
15A 
4014 
12A 
12A 
3A 
3A 
1,5A 
0,8A 
3A 
3A 
7A 
7A 
7A 
4A 
7A 
7A 
7A 

Fréquence 
de coupure 
f ; MHz 

>50 
>75 
>50 
>75 
0,8 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
50 
50 
130 
1 O0 
- 
1 O0 
130 
1 00 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 

Boitier 

TO-126 
TO-7 26 
TO-126 
TO-126 
- 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
- 
- 
- 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 

Pt,, 
mV 

7,5W- 
7,5W- 
7,5W- 
7,5W- 
23W 
20W 
20W 
30W 
30W 
30W 
30W 
30W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
25W 
30W 
30W 
40W 
40W 
65W 
65W 
80W 
80W 
125W 
36W 
36W 
15W 
15W 
20W 
2,5W 
10W 
10W 
36W 
36W 
36W 
36W 
36W 
36W 
36W 

Gain de 
courant 
B 

40 ... 160 
40 ... 160 
40 ... 160 
40 ... 160 
25 ... 180 
>15 
>15 
>40 
>40 
>40 
>40 
>40 
40.250 
40.250 
40 ... 250 
40 ... 250 
40 ... 160 
40 ... 160 
>40 
>40 
>25 
>25 
>15 
>15 
>20 
>20 
>10 
- 
- 

- 

- 

30 ... 240 
- 

- 

- 
>85 
>85 
>85 
- 
>85 
>85 
>40 
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Fréquence 
de coupure 
f ; Mn+ 

>3 
>3 
>3 
>50 
>50 
>50 
>50 
1 00 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>3 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
>3 
>3 
>3 
>50 

Type 

BD 440 
BD 441 
BD 442 
BD 487 
BD 488 
BD 51 7 
BD 518 
BD 524 
BD 533 
BD 534 
BD 535 
BD 536 
BD 537 
BD 538 
BD 61 1 
BD 61 2 
BD 613 
BD 614 
BD 615 
BD 61 6 
BD 61 7 
BD 61 8 
BD 619 
BD 620 
BD 643 
BD 644 
BD 645 
BD 646 
BD 647 
BD 648 
BD 649 
BD 650 
BD 675 
BD 676 
BD 677 
BD 678 
BD 679 
BD 680 
BD 707 
BD 710 
BD 712 
BD 825 

Polarité 

PN P 
N PN 
PN P 
PN P 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PNP 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
PN P 
NPN 

Gain de 
courant 
B 

>40 
>40 
>40 
- 
- 
>25 
>25 
- 
>25 
>25 
>25 
>25 
>15 
>15 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

>750 
>750 
>750 
>750 
>750 
>750 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
>30 
>30 
>30 
- 

Boitler 

TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-202 
TO-202 
- 

- 

TO-126 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO-202 

Tension 
inverse de 
collecteur 
&BO ; v 
60 
80 
80 
30 
45 
60 
60 
1 O0 
45 
45 
60 
60 
80 
80 
22 
22 
32 
32 
45 
45 
60 
60 
80 
80 
45 
45 
60 
60 
80 
80 
1 O0 
100 
45 
45 
60 
60 
80 
80 
60 
80 
1 O0 
45 

Ptot 
ni!! 

36W 
36W 
36W 
12,5W 
12,5W 
1 OW 
1 OW 
5W 
50W 
50W 
50W 
50W 
50W 
50W 
15W 
15W 
15W 
15W 
15W 
15W 
15W 
15W 
15W 
15W 
62,5W 
62,5W 
62,5W 
62,5W 
62,5W 
62,5W 
62,5W 
62,5W 
40W 
40W 
40W 
40W 
40W 
40W 
75W 
75W 
75W 
8W 

Gourant 
mllecteur 
I, ; mA/A 

7A 
7A 
7A 
12A 
12A 
2A 
2A 
1A 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
4A 
4A 
4A 
4A 
4A 
4A 
4.4 
4A 
4A 
4A 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
8A 
4A 
4A 
4A 
4A 
4A 
4A 
12A 
12A 
12A 
1,5A 
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3.1 Garacl6risliques des principaux transistors 

Courant 
collecteur 
I, ; mA/A 

1,5A 
1,5A 
1,5A 
1,5A 
1,514 
4A 
4A 
4A 
4A 
4A 
4A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
1 O 
10 
1 O 
30 
1 O0 
10 
200 
200 
200 
25 

Type 

BD 826 
BD 827 
BD 828 
BD 829 
BD 830 
BD 861 
BD 862 
BD 863 
BD 864 
BD 865 
BD 866 
BD 875 
BD 876 
BD 877 
BD 878 
BD 879 
BD 880 
BD 975 
BD 976 
BD 977 
BD 978 
BD 979 
BD 980 
BF 115 
BF 185 
BF 194 
BF 195 
BF 196 
BF 198. 
BF 199 
BF 200 
BF 240 
BF 241 
BF 244 
BF 245 
BF 246 
BF 254 
BF 255 
BF 256 
BF 257 
BF 258 
BF 259 
BF 324 

Gain de 
courant 
B 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

48 ... 167 
36 ... 125 
67 ... 220 
36 ... 125 
>26 
>26 
>38 
>15 
- 
35 ... 125 
3,O ... 6,5 
3,O ... 6,5 
8...17 
65.220 
35 ... 125 
>4,5 
>25 
>25 
>25 
25 ... 160 

Fréquence 
de coupure 
f ; MHz 

>50 
>50 
>50 
> 50 
>50 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
>1 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
230 
200 
260 
200 
400 
400 
550 
650 
400 
400 
700 
700 
450 
260 
200 
1 GHz 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
450 

Tension 
inverse de 
collecteur 
U c 0  ; V 

45 
60 
60 
- 
- 
45 
45 
60 
60 
80 
80 
60 
60 
80 
80 
1 O0 
1 O0 
60 
60 
80 
80 
1 O0 
1 O0 
30 
20 
20 
20 
30 
30 
25 
20 
40 
40 
30 
30 
25 
20 
20 
30 
1 60 
250 
300 
30 

Polarité 

PN P 
NPN 
PN P 
N PN 
PNP 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
PN P 
NPN 
PN P 
N PN 
PN P 
NPN 
PN P 
NPN 
PN P 
N PN 
PN P 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
NPN 
NPN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
N PN 
PN P 

Bol'tier 

TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-126 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
- 

- 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
- 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-39 
TO-39 
TO-39 
TO-92 

Pt,, 
mV 

8W 
8W 
8W 
8W 
8W 
15W 
15W 
15W 
15W 
15W 
15W 
9W 
9W 
9W 
9W 
9W 
9W 
3,6W 
3,6W 
3,6W 
3,6W 
3,6W 
3,6W 
145 
145 
220 
220 
250 
500 
500 
1 50 
250 
250 
300 
300 
300 
300 
625 
300 
1 W 
1 W 
I W  
250 
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Type 

BF 859 
BF 869 
BF 870 
BF 871 
BF 872 
BF 926 
BF 939 
BF 959 

Polarité 

N PN 
N PN 
PNP 
N PN 
PNP 
PN P 
HF 
N PN 

Boitier 

TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-202 
TO-92 
TO-92 
TO-92 

Pt,, 
mV 

1,8W 
1,6W 
1,6W 
1,6W 
1,6W 
300 
350 
500 

Gain de 
courant 
B 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Tension 
inverse de 
collecteur 
UCBO ; v 
300 
250 
250 
300 
300 
40 
30 
39 

Courant 
collecteur 
Ic ; mA/A 

100 
30 
30 
30 
30 
25 
20 
- 

Fréquence 
de coupure 
f ; MHz 

90 
260 
260 
260 
260 
600 
750 
1100 
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eau d'équiva 
des principaux transistors 
Europe - USA - Japon 
Type 
EuropBen 

AC 121 
AC 125 
AC 127 
AC 128 
AC 151 
AC 152 
AC 153 
AC 187 
AD 130 
AD 133 
AD 149 

AD 161 
AD 162 
AF 106 
AF 124 
AF 125 
AF 126 
AF 127 
AF 139 
AL 103 
BC 107 
BC 108 
BC 109 
BC 140 
BC 141 
BC 142 
BC 143 
BC 147 
BC 148 
BC 160 
BC 161 

Types hriivelsnts 
USA 

2N526 (2N2431) 
(2N2428; 2N2429) 
(2N2430) 
(2N467; 2N4106; 2N1373; 2N2431) 
(2N238; 2N2429) 
2N526 (2N238; 2N1924; 2N2431) 
2N2431 (2N467) 
(2N2707) 
2N1359; 2N392 
2N677 (2N1146; 2N1549) 
2N1359; 2N392; 2N1540 
(2N456; 2N2836) 
- 

2N5879; 2N5888; 2N5893 
- 

(2N346; 2N4035; 2N2495) 
(2N991; 2N1110) 
(2N641) 
(2N642; 2N4034; 2N993) 
(M9031 ; 2N2244; MM1 39) 
2N1905; 2N2293; 2N5324 (2N2148) 
(2N3568; 2N2921) 
(MPS6520) 
(MPS6521) 
2N3109 (2N3036) 
2N3107 (2N3020; 2N3036) 
(2N3020; 2N3036; 2N2219) 
(MM3726; 2N1132) 
(MPS6566) 
(MPS6520) 
(2N1132; 2N2904; MM3726) 
2N4032 (2N4037; 2N2904) 

Japonais 

(2SB415) 
(2SA202; 2SB415) 
(2SD96; 2SD105) 
(2SB370; 2SB415) 
(2SB439) 
(2SB156; 2SB415) 
(2SB415) 
- 

- 

(2SB236) 
(288425) 

(2SB426) 
(2SB367) 
(2SA230) 
(2SA235; 2SA433) 
(2SA156; 2SA433) 
(2SA240; 2SA433) 
(2SA433; 2SA240) 
- 

- 

(2SC458) 
- 

- 

(2SC708) 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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3.2 Equiwalsnce des principaux transistors 
Europq USA, Japon 

Japonais 
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3.2 Equivalence des principaux transistow 
Europe, US& Japon 

Types 6quivalents 1 USA Japonais 
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eau d'équiva 
des principaux transistors 
A - Europe 
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Principaux transistors 
e « 2 N »  

Je complément 
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3.4 Principaux transistors 
de la famille « 2 N » 

NPN 
NPN 
NPN 
NPN 

NPNIPNP 
PNP 
PNP 
PNP 
- 

NPN 
NPN 
- 

NPN 
NPN 
- 
- 

NPN 
PNP 
BNP 
NPN 
NPN 
NPN 
NPN 
NPN 
NPN 
NPN 
NPN 
PNP 
PNP 
NPN 
NPN 
lWPN 
NPN 
PNP 
PNP 
PNP 
PNP 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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3.4 Principaux transistors 
de la famille « 2 N » 

NPN 
NPN 
NPN 
PNP 
PNP 

- 

NPN 
NPN 

- 

PNP 
PNP 
PNP 
PNP 
PNP 

- 
BNP 
PNP 
PNP 
PNB 

- ' PNP 
1 PNP 

PNP 
BNP 
PNP 
PNP 

- 
>250 
>300 
>200 
=.250 
>250 
>200 
>40 
>50 

- 
- 
- 

>150 
>IO0 
>150 
>450 

>$O 
- 
- 
- 

0,001 
- 
- 
- 
- 
- 

>150 
>150 

100 
700 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3 e  complément 
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3.4 Principaux transistors 
de la famille « 2 N BI 

Transistors 

NPN 
NPN 
NPN 
NPN 
NPN 
- 
- 
- 

NPN 
NPN 
NBN 
- 

NPN 
NPN 
NBN 
NBN 
NPW 
NPN 
NPN 
PNP 
PNP 
PNP 
PNP 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

NPN 
NPN 
NPN 
PNP 
PNP 
NPN 
NPN 
NPN 
NPN 
NPN 
PNP 
PNP 
NPN 
NPN 
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3.4 Principaux transistors 
de la famille « 2 N BI 

PNP 
PNP 
NPN 
NPN 
PNP 
PNP 
NPN 
NPN 
PNP 
PNP 
NPN 
NPN 
PNP 
PNP 
NPN 
NPN 
PNP 
- 
0 

NPN 
NPN 
NPN 
NPN 
PNP 
PNP 
PNP 
- 
- 

NPN 
NPN 
NPN 
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Description des principaux boîtiers 
de transistors 
Formes et dimensions des boîtiers 
44 TO ... >> 

3 e  complément 
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3.5 Description des principaux 
boîtiers de transistors 
Formes et dimensions 
des boîtiers II T.0 ... » 

Le collecteur 
est relie 
au boitier 
rn4tallique 

6; [::] 
m m  

12.7 
min 

,--II m a i  
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3.5 Description des principaux 
boîtiers de transistors 
Formes et dimensions 
des boîtiers « T.0 ... » 

MAX o.ioo 
O.OIS-0.018 _/ 

oijoi 
10.406-0.403) 

0.100 

0.050 12.5401 
(1.210) 

0.036-0.046 0.028-0.048 
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3.5 Description des principaux 
boîtiers de transistors 
Formes et dimensions 
des boîtiers « T.0 ... » 

Transistors 

9 
"a, 
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3.5 Description des principaux 
boîtiers de transistors 
Formes et dimensions 
des boîtiers « T.0  ... I) 

3e complément 
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3.5 Description des principaux 
boîtiers de transistors 
Formes et dimensions 
des boîtiers « T.0  ... PI 

3 , 5 0 4  L 
4,7 max 

TC) 100 

I 
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Boltier plastique « DIP » 
14 broches 
Poids en". 1.1 g 

3e complément 
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3.5 Description des principaux 
boîtiers de transistors 
Formes et dimensions 
des boîtiers cc T.O.. . D 
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Thyristors et triacs 

Table des matières 

714.1 Thyristors 
714.2 Triacs 
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